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基于超薄发光层的高效率有机发光二极管 
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在倒置式和顶发射有机发光二极管（OLED）中采用未掺杂超薄的发光层来取代传统的均匀掺

杂的发光层，不仅简化了制备流程，还大大提高了发光效率。与参考器件相比，采用了 0.5 

nm 未掺杂的发光层的倒置式 OLED的外量子效率提高了大约 60%，这主要是归因于从主体材

料到发光分子更加有效的能量转移。原子力显微照片显示，0.5 nm 的发光层并不是一层连

续的薄膜，它夹在空穴传输层和电子传输层之间可以近似认为是掺杂在这两种材料内。我们

将发光材料与空穴传输材料和电子传输材料以 1:1:1 的比例掺杂在 1.5 nm 的发光层中，可

以将外量子效率进一步提升到 30%以上，这主要归因于更加平衡的载流子分布以及发光分子

的水平排列。在顶发射 OLED 中，微腔效应更加明显，而超薄发光层可以将发光区域限制在

一个很窄的范围内，这样能更加有效地利用微腔中的筑波效应，使得光输出获得最大地增强。

通过对发光层的优化，器件在 1000 cd/m
2
亮度下的电流效率达到了 125.0 cd/A，在 10,000 

cd/m
2
的亮度下还有 110.9 cd/A。 
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